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liste des semi-conducteursutilisés
TR1 -TR2 -TR3 128 p2-D3: BY126
TR 4 : SFT 343 D4-D5-D6-D7: QA8
TR5-TR6-TR7- TR8: @ ASZ 16 D8 -D9-D10-D 11 HFRTO

D1:

DZz1-DZ2 : BZY 88 C12
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